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Anmelder 
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1 Bei diesem Bericht handelt es sich urn den internationalen voriaufigen PrGf ungsbericht, der von der mit der 
' *?erS^ Priifung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 

Artikel 36 Qbermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaSt insgesamt 6 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht AN LAG EN bei; diese umfassen 

a. B (an den Anmelder und das Internationale Bum gesandt) insgesamt 3 Blatter; dabei handelt es sich urn 

M Blatter mit der Beschreibung, AnsprQchen undtoder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 

zugrunde liegen, undbder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 

70.1 6 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 
ra Blotter die fruhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 

GrOnden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgehalt der 

internationalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht. 
b □ (nuran das Internationale Bum gesandt)\> insgesamt (bitte Art und Anzahl dertfes e, ^onis^hen 

Datentrager(s) angeben) , derflie ein Sequenzprotokoll unorder die dazugehongen TabeHen enthaltfenthalten, 
nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschriften). 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

El Feld Nr. I Grundlage des Bescheids 

□ Feld Nr. II Prioritat 

□ Feld Nr. Ill Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 

Anwendbarkeit * 

□ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

S Feld Nr V Beqrundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 

M und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

□ Feld Nr. VI Bestimmte angefQhrte Unterlagen 

□ Feld Nr. VII Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

□ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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Feld Nr. 1 Grundtage des Berichts , 

1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist 

□ Der Bericht beruht auf einer Obersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich urn die Sprache der Obersetzung handelt, die fur foigenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) 

2 Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
' Anmeldeamt auf erne Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Benchts als 
"ursprQnglich eingereicht und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1_7 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 



□ einem Sequenzprotokoll und/bder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unteriagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

D Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. S Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigef Qgten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprQnglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 
ISI Anspruche: Nr. 8,9,10 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen elnlge oder alle dieser Blatter mlt der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 



1-7,11 
8-10 



eingegangen am 12.07.2005 mit Schreiben vom 12.07.2005 
eingegangen am 13.10.2005 mit Schreiben vom 10.10.2005 



Zeichnungen, Blatter 



1/2, 2/2 



in der ursprQnglich eingereichten Fassung 
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Feld Nr V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkert; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung . , 



Nein: Anspruche 1-11 
Gewerbiiche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1 -1 1 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 



Ja: Anspruche 
Nein: Anspruche 
Ja: Anspruche 



1-11 



Erfinderische Tatigkeit (IS) 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : HSING LIN WANG, LEVENT TOPARE, JACK E. FERNANDEZ: "Conducting 
polymer blends: polythiophene and polypyrrole blends with polystyrene and 
poly(bisphenol A carbonate)" MACROMOLECULES, Bd. 23, 1990, Seiten 1053- 
1059, XP002321776 

D2: YADING WANG, M.F.RUBNER: "Electrically conductive semiinterpenetrating 
polymer networks of poly(3-octylthiophene)" MACROMOLECULES, Bd. 25, 
1992, Seiten 3284-3290, XP002321777 

D3: C.J.BRABEC, F.PADINGER, N.S.SARICIFTCI, J.C.HUMMELEN: "Photovoltaic 
properties of conjugated polymer/methanofullerene composites embedded in a 
polystyrene matrix" JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, Bd. 85, Nr. 9, 1 999, 
Seiten 6866-6872, XP002321778 

D4: C.J.BRABEC, H.JOHANNSON, F.PADINGER, H.NEUGEBAUER, 

J.C.HUMMELEN, N.S.SARICIFTCI: "Photoinduced FT-IR spectroscopy and 
CW-photocurrent measurements of conjugated polymers and fullerenes 
blended into a conventional polymer matrix." SOLAR ENERGY MATERIALS 
AND SOLAR CELLS, Bd. 61, 2000, Seiten 19-33, XP002321779 

D5: S.BSHAHEEN, D.VANGENEUGDEN, R.KIEBOOMS, D.VANDERZANDE, 
T.FROMHERZ, F.PADINGER, C.J.BRABEC, N.S.SARICIFTCI: "low band gap 
polymeric photovoltaic devices" SYNTHETIC METALS, Bd. 121, 2001, Seiten 
1583-1584, XP002321780 

2.1 Die mit Schreiben vom 1 2.07.2005 eingereichten Anderungen soweit es Anspruche 
1-7,11 betrift, genugen den Erfordemissen des Art. 34 PCT und bringen keine 
Sachverhalte ein, die im Widerspruch zu Art. 34 PCT uber den Offenbarungsgehalt 
der Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgehen. 

2.2 Die mit Schreiben vom 12.07.2005 und 10.10.2005 eingereichten Anderungen soweit 
es Anspruche 8-1 0 betrift, genugen den Erfordemissen des Art. 34 PCT nicht und 
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bringen Sachverhalte ein, die im Widerspruch zu Art. 34 PCT uber den 
Offenbarungsgehalt der Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgehen. Die 
Beschreibung erwahnt nirgendwo auf explizite Weise, dass man das Druckverfahren 
zur Herstellung einer Doppelschicht anwendet. 

3.1 Es ist nicht klar, ob die Anmeldung in den Bereich der Druckverfahren oder 
Polymergemische gehdrt. Die Aufgabe der Erfindung ist wie folgt definiert: 
"Halbleitende Polymere Standard-Druckverfahren zuganglich zu machen" (Seite 1 , 
Linien 30-32). Trotzdem geht es in der Anmeldung nur urn leitende 
Polymergemische. Es gibt weder technische Merkmale, die auf Druckverfahren 
hinweisen, noch wie das Polymergemisch in Druckverfahren zur Herstellung 
elektronischer Bauelemente anzuwenden ist. Daran zeigt sich, dap der Gegenstand 
dieser Anmeldung nur das zu erreichende Ergebnis formuliert. Der Anmelder sollte 
die Anspriiche, die sich auf Druckverfahren beziehen, abandern. 

3.2 Der Anmelder sollte weitere analytische Informationen, welche zeigen dap die 
Entmischung des leitenden und nicht leitenden Polymers in der Bildung einer 
leitenden Oberflachenschicht resultiert, einreichen. Das heist, der Anmelder soli 
experimentelle Beweise, welche zeichen, dass effektiv ein Doppelschicht entsteht, 
einreichen (zum Beispiel elektronenmikroskopische Bilder). 



4. Der Gegenstand der Anspriiche 1-1 1 ist im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu. 
D1-D5 erwahnen Polymergemische enthaltend leitende und nicht leitende Polymere: 



D1: 


polythiophene 
polypyrrole 


polystyrene 
polycarbonate 


D2: 


poly(3-octylthiophene) 


polystyrene 


D3: 


poly-p-phenylenevinylene 


polystyrene 


D4: 


po!y(3-octylthiophene) 
poly-p-phenylenevinylene 


polystyrene 

polyvinylcarbazole 

polyvinylbenzylchloride 


D5: 


polythiopheneisothianaphthene 


poly(methyl methacrylate) 



Die Leitfahigkeiten dieser Polymergemische stimmen uberein mit den Leitfahigkeiten 
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von Halbleitem. D3-D5 erwahnen auch die Anwendung in elektronischen 
Bauelementen, wie Solarzellen. 

5. Die Anwendung von bekannten Ldsungsmitteln zur Einstellung einer gewunschten 
Viskositat einer Polymerlosung ist dem Fachmann bekannt. 

Die Beispiele zeigen nicht dass ein technischer Effekt realisiert worden ist, welche die 
Erfindung gegeniiber dem Stand derTechnik differenziert. Daraus folgt, dass der 
Gegenstand der Anspruche 1-11 eine ubliche Alternatieve ist und deswegen nicht auf 
einer erfinderischen Tatigkeit beruht (Artikel 33(3) PCT). 
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1. Polymergemisch, wobei das Polymergemisch halbleitende 
Eigenschaften hat und im Polymergemisch 

- ein oder mehrere halbleitende Polymere, 

- ein oder mehrere nicht-halbleitende Polymere 
enthalten sind. 

2. Polymergemisch nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das halbleitende Polymer/die halbleitenden Polymere 
Polythiophen, Polyfluoren oder/und Polythienylenvinylen 
ist/sind. 



3. Polymergemisch nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das nicht-halbleitende Polymer/die nicht-halbleitenden 
Polymere Polys tyrol, Polymethylmethacrylat , Cymel oder/und 
Polyisobutyl ist/sind. 

4. Polymergemisch nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass es Losungsmittel enthalt, insbesondere Chloroform, 
Toluol, Ketone, Dioxan und/oder Heptan. 

5. Polymergemisch nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass es zusatzlich Molekiile enthalt, die kleiner als 
Polymere sind, insbesondere Oligomere, leitende Molekiile 
und/oder halbleitende Molekiile. 

6. Polymergemisch nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass es aus den genannten Stoffen und ublichen 
Zusatzstof fen besteht. 



ited: 21/07/2005 CLMSPAMD DE 04786203 

■r 

PCT/DE2004/001930 T/46364WO 

7. Polymergernisch nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass es eine Viskositat von mehr als 8mPas r insbesondere 
von mehr als 80 mPas aufweist. 

insbesondere Sieb-, Flexo-, Offset-, Tief- und/oder 
Tampondruckverfahren, bei dem ein Polymergemisch^^ch einem 
der vorhergehenden Anspruche verwendet wird. 

9. Druckverfahren zur Herstellung ein^r halbleitenden 
Doppelschicht, wobei die Doppelscba^ht 

- in ihrer einen Schicht ein %$ir mehrere halbleitende 
Polymere, 

- in ihrer anderen Schi^Sfit ein oder mehrere nicht- 
halbleitende Polymej 
enthalt . 

10 • Druckjy^rfahren zur Herstellung einer Doppelschicht nach 
An sprue 

be^fera ein Polymergernisch nach einem der Anspruche 1 bis 7 
irwendet wird, . .. „ ., .. ^ ^y^^^-^vn^ 



11. Elektronisches Bauelement, insbesondere Schaltung, 
das mit einem Polymergernisch nach einem der Anspruche 1 bis 
7 hergestellt ist und/oder eine Doppelschicht nach Anspruch 
9 aufweist. 
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8. Druckverfahren zur Herstellung einer halbleitenden 
Doppelschicht, nach einem bekannten Verfahren wie dem Sieb- 
, Flexo-, Offset-, Tief- und/oder Tampondruckverf ahran, 
wobei als Druckmedium ein Polymergemisch nach einem der 
vorhergehenden AnsprQche verwendet wird. 

9. Druckverfahren zur Herstellung einer halbleitenden 
Doppelschicht, nach einem bekannten Verfahren wie dem Sieb- 
, Flexo-, Offset-, Tief- und/oder Tampondruckverf ahren, 
wobei die durch das Drucken des Druckmediums erzeugte 
Doppelschicht 

- in ihrer einen Schicht ein Oder mehrere halbleitende 
Polymere, 

- in ihrer anderen Schicht ein Oder mehrere nicht- 
halbleitende Polymere 

enthSlt. 

10. Druckverfahren zur Herstellung einer Doppelschicht nach I 
Anspruch 9, 

bei dem ein Polymergemisch nach einem der Anspriiche 1 bis 7 
verwendet wird. 
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